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(54) 이중전압원 인터페이스회로

요약

내용 없음

대표도

도2

명세서

[발명의 명칭]

이중전압원 인터페이스회로

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명 이중전압원 인터페이스회로의 개략적인 블록 구성도.

제3도는 본 발명 이중전압원 인터페이스 회로의 상세회로도.

제4도는 본 발명 이중전압원 인터페이스회로의 각부 입출력 파형도이다. 

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

게이트로  입력신호(Vin)가  인가되는  n채널의  CMOS트랜지스터(n1)와,  입력신호(Vin)를  반전시키는 

인버터(IVa) 및 이 인버터(IVa)의 출력을 게이트로 입력하는 n채널의 CMOS트랜지스터(n2)를 구비하여 상

기 CMOS트랜지스터(n1, n2)의 드레인 사이에 고전압원(VH)을 갖는 래치회로(1)를 연결하여서 된 이중전압

원 인터페이스 회로.

청구항 2 

제1항에 있어서, 래치회로(1)가 인버터(Ivb, Ivc)로 구성된 이중전압원 인터페이스회로.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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